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wL Invento se refiere a yeneradores de alta frecuencia,
J» d€ uUne maners mas particular, a encradores para producir
oscllaciones de lon_itud de onda ultracorta como, por ejemplo,
lon_itudes de onda del oxden de unos pocos centlmetros,

W83 particularmente atin, mi Invento se refiere a yene-
radores de oscilaciones del tipo yeneral descublerto por el
™y, f1lberto W, Hull en un articulo publicado en febrero de
1918, en los Procedimientos del Instituto de In,enieros de
Radio, Voltimen 6, wn este artliculo se indica un generador
de ogclilaciones de descar,a de electrones en el que las ezci-
laciones tienen lu,ar en un circuito ogcilatorio concctado
en serie con un electrodo receptor de electrones, que puede
desi,narse con el nombre de placa, del dispositivo de descar-
s, CU,0 clrcuito oscilatorio comprende inductancia , capaci~
dad conectadas en shunt., w1 dispocitivo de descar.a es del
tipo en que el &nodo va interpuesto entres el cdtodo y 1la placa
indicada, o tercer electrodo, , en el cual, cuando el &nodo
es &1imentado con un potencial positivo adecuado, comunica al
circuito de 1la placa, o tercer electrodo, una caracteristica
de resistencis negativa en una clerta variacibn de tens Loneg
de placa.

ws decir, por ejemplo, que a wrdida que la tensibn de 1la
placa sumenta desde cero, la corriente del circuito de 1la pla—
ca aumentarsd hasta alcanzer un punto en que tiene lugar 1la
emisibn de electrones secundarios de la placa, debido al bom-
bardeo de 1la placa por los electrones emitidos por el cédtodo,
cu, 0s e€lectrones secundarios son atraldos al dnodo m&s posi-
tivo, wediante un aumento ma,or del potenclal de la placa,

18 corriente de esta empieza a disminuir , podrd cont inuaxr
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disminu,endo hasta cero, dependiente del potencial del dnodo
en cu, o momento el nfimero de electrones secﬁndarios emitido
por 1a placa iguala al ntmero de electrones primarios que
chocan contxra la placa, Wediante un aumento atin ma,or del
potencial de la pleca, la corriente dc estd se Lnvierte 4
aunmenta hasta el mdximum en la direccidn opuesta. wn  este
filtimo max imum el potencial del &nodo ,a no es suficliente
para atrerer todos los electrones secundarios fuera de la pla-
ca., Por consigsulente, la corriente de la placa disminuye has-
ta cero , entonces se forma en direccibn opuesta,

tn los diferentes valores de varlacidn de 1la tensiodn
de la placa de uno a obro miximum, €l ctrdultqhe la placa tie-
ne resistencia ne,ativa, es decir, que la caracteristica de
1a tensidn de 1la corriente de la placa tiliene un descenso ne-
gativo , en estas variaciones las orcilaciones pusden produ~
cirse dependientes de la cantidad de inductancla, capacidad
, TYesistencia del clirculto.

Xl invento se refiexe a clertas mejoras en los génera-—
dores del btipo descrito, , tilene por uno de sus fines cons—
truir un generador de este tipo susceptible de produc iy 0s-
cilaciones de frecuencia ultraaltas,

w1l invento se refiere, de una manera wis particular, a
la estructura del dispositivo de descarga empleado, , tlene
como otro de sus fines el de proporcionar un dispositivo de
descarya susceptible de funcionsr en la foxma ayriba descrita
., que comprende, bien dentro del mismo, O bien como una parte
de su estructura, los elementos del circuito osclilavorio ne—
cesario.

LOos ¥as,O0s NUEVOos, que creo son caracteristicos, de miL

invento son sefialados con parbicularidad en los puntos de las
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reivindicaciones, No obstante, mi Lnvento en si, tanto en
cuanto a su organlizacibn y; método de funclonamiene, junto con
otros fines y; ventajas del mismo, sexdn aprecieados mwas facil-
mente por medio de la sijulente descripcibn, estudiada en com-
binacibn con el dibujo adjunto, en 1la cual,
La Tfi_ura 1 representa una forma de llevar a la précti-
ca mi invento,
Las figuras 2, & y 4 representan modificaciones de la misma,
ton referencia a la figura 1, he Llustrado en €lla un
dispositivo de descar.a de electrones que comprende una cu-
bierta en 1a que se ha,a practicado €l vacle, que ten,a pro-
tubrerancias prolon,adas en sentido opuesto, &« 4 &, Dentrxo
de la cubierta 1 van: la estructurs del cdtodo «, un electro-
do receptor de electrones 5 que he descrito mds arriba como
la placa, y un electrodo receptor de electrones adicional, o
dnodo 6 interpueste entre el cdtodo y la placa, La estructu—
ra del cdtodo « es de forma bien conocida, 5 es soportada por
la protuberancia <, Wl cdtodo estd dispuesto dentro de un
cilindro 4” con 1o que los electrones emitidos son enfocados
en una corriente dirigida hacia la placa 5. Va dispuesto de
modo que ses calentado hasta la incandescencia por medio de
un masnantial de potencial 14, L& placa 5 va soportada por
la protubercncia % y ve dispuesta frente a3 1a estructurs del
catedo x, L1 dnodo comprende un Orzano conductor anular 6
provisto de unaabertura 7 en el mismo, cu,a abertura estd dis-
puesta en alineaciobn con el cdtodo , el &nodo, con 10 que pexr-
mite que los electrones emitidosg por el cadtodo pasen facilmen-
te a través de la abertu¥a 7 a l1la placa 5. w3te electrodo
anular 6 va soportado por una tercer protubeiancia 3 de la cu-

bierta 1, Unos conductores de entrada para los diferentes
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electrodos ateaviesan los extremos de 1la protubersncia wes-—
pectiva de lé cublerts 1,

1.1 electrodo 6 es mantenido a un alto potencial .~ posi-
tivo, con respecto al cidtodo, por medio Ce un msnantial de
potencial 9, cu,0 lado negativo va conectado al manantisl l«
y al cdtodo, La placa va conectada a un punto intermédio del
manantial 9 de modo que su potencial sea positivo con respec-—
to al catodo, pero ne,ativo con respecto al tercer electrodo,

Cegfin mi invento dispon,o de tal modo los elementos
del dispositivo de descar.a que el circuito oscilatorio en
que 96 producen las oscilaciones, son producidas por el dis-
positivo, pueda Lx enteramente encerrado dentro de la cubler-
ta 1., wstbe circulito oscilatorio comprende la placa & ; €l
miembro 10, el cual puede ir montado de manera adecuada dentro

de la protubewancia 3 , puede llevar una porcidbn tubular 11

" que se prolon.a desde la protuberancia , termina en un disco

o placa 1. que se prolon,a en sentido lateral al dispositivo

I preferiblemente, paxalelo a2 la sugexrficie de 1la placa 5,
1l electrodo de placa 5 estd constituido por el extremo

de uns barra ri.ida 1% que se prolongs desde el disco 1z 3l
cusl ve fijada., &L se desea, el electrodo-placa 5 puede con-
sistir en una placa superior fijada al extyremo de la barre 17,

con 10 que se de al electrodo un drea receptora de electro~
nes de las dimensiones convenientes, Lu supexficle puede sex
tratads de cualgulers de lags maneyas adecusdas para produc i¥
un mAxYimum de emicidbn de electrones secundarios, TMe este wodo
1a estructura del electrodomplaca puede adoptar la forma de
un escabel gue se prolon,a desde el disco 1k, formando la par-
te de 18 berrs 1% la tnics pata del escabel , sirxrviendo la

estructura como la pieza irradiatriz del glstewma,
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L1 Organo 10 tiene una _ran dvrca de superficie, con lo
gue forma un contrapeso ge capaclidad para el dicporitivo, de-
bido a que su gyan capacidad a tierra lmpide las variacionesg
rédpidas del potencial de egte Organo durante el funcionsmien—
to del sistems, La barrs 1% tienes 1o inductancia suficliente
para Tesonar a una frecuencis muy, elevada con 1a capacidad
ex Lgtente. . ent¥e las pilezas placa 5 , 1i ,; el elemento de
capacidad 10, cu,& capacidad comp¥rende principalmentes la oi-
tuada entye las placas parslelss 5 , 1:., Tas dimensiones de
la placa 5, la barra 1% pusden ser tales que la Frecusncia a
que esta Lnductancia , capacidad resuena es mu, elevada, como
por ejemplo del oxden de unos pocos centlmetros de lon,itud de
onda .

Con los potencisles Lmprezos sobre 1la placa 5 , el ter-
cer electrodo 6, de modo que el dispositivo funcione en 1a
parte ne,ativa de veristencia de su curva caracteristica, el
digpositivo estard en un estado de equilibrio inestable des-
crito en €1 artliculo mencionado mas arriba con el resultado de
que se excitarén oscilaciones de alta frecuencis en el civ-
culto resonante que comprende las placas 5, 13 , el elemento
capacidad 10. La barra 13 junto con la placa 5 funcionaridn
entonces como una antenns o rzdiasdor, para radliar en el espa-
clo oscilaciones generadas de alta frecuenclia, cu,as osclila-—-
ciones tendran una frecuencias determinnda por 1a inductancia
s capacidad del ci¥vrcuito oscilatorio,

Como se sefiala en el artlculo mencionado anteriormente,
las condiciones para la oscllacibn en un circuito del tipo
indicado gon tales que la resistencia negative r tliene que
ser menor que _ L., en que LU y R representan 1la Lnducten-

RC

cia , capacitancia , la ¥esistenciaz del clrculto oscilatorio,
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respectivamente, incluyendo la resistencia, naturslmentse,
tanto la wesistencia Ohmica como 1& ¥egilstencia de radiaciOn.,
Variando las p¥roporciones del circuito wadiador, es decir, 1a
longitua , didmetro de la baxrs o vasta,o 1%, y el temano de
la parte extrema o superior de la misme, la resistencia de
radilascibn de la sstructura pod¥d ajustarse y, por consisulen-
te, el valor de _L_, @ £in de 1llenay las condiclones exigi-
das por la oscilaS%On. La inductancia del circuito podyas
tambien ser aumentada, haciendo el vdsta,o 1& en forma de wn
espiral,

Las oscilaciones radiadas po¥ €l sigtema podrdn sexr de-—
tectadas de cuslquiera de las maneras usuales de detectar os-—
¢ llaciones de onda coxrta en el espacio,

i la figura £ se iLlustra una modificacibn de mi inven-—
to en la que el or,ano 10 va montzdo fuera de la cubiexta 1
estando soportaca la parte tubular 11 del mismo, alrededor de
1r protuberancia ¥ de la cubierta, Lo pieza 10 va conectada
al extremo exterior del elemento yadladoy o pleza 1& con 1o
gue lo mantiene a un potencial materialmente conctente,

wn la fijura 3 ne ilust¥ado, como se indica mds arriba,
otra modificacibn de mi invento, en la cusl la pleza yadia-
triz 1% tiene una clerta cantidad de inductancia adicional de-—
bido a estar dispuesta en forma de hélice o espiral,

wn la fi ure 4 he ilustrado una dirpocicibn en la cual
el extremo del Org ano radiador 13, que si¥ve de electrodo-pla—
ca, es reducido en sus dimensliones al &rea de seccldbn trans-—
versal del Or_ano ¥adiadow, Te esta manera 1a capacidad entre
la placa , el oOr,ano 10 puede ser reducida.

Sara modular las oscilaciones producidas en un generador

del tipo indicado podyd interponerse un cuarto electrodo, no
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Llustrado, entre el electrodo 6 y el cadtodo, ;5 variarse su
potencial de acuerdo con las sefiales deseadas, L3te sistems
de modulacidn es descrito en el articulo mencionado anterior-
ments, “Lambien podrd emplearse otro medio de modular las oS-
cilaciones producidas,

fungue he descrito formas especiales de llevar a 1la préc

tica mi invento, es natural que no deseo limitarlo a ¢llas,
puesto que pueden introducirse muchas otras modificaciones en
forma y disposicidtn de los elementos, por 1o cual me p¥opongo
abarcar en los puntos de las ¥eivindicaciones todas aquellas
modificaciones que caen dentyo del cgpiritu , alcance de mi

invento,
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Los puntos de invencisn propie , nueva que se presentan
para que sean objeto de esta patente de invencibn en uspafa,
son los sigulentes:

l,~ Un dlspositivo de descar,a de electrones, provisto
de un catodo , un elemento de capacldad, el cual estd separa=-
do del primero , va,a p¥ovisto de un oOrgano que se prolonsue
desde el miswmo hacia el cdtodo a fin de formar un glectrodo
yeceptor de electrones, tenlendo dicho OYyano guficiente in-
ductancia para resonar con la capacidad existente entre el ele-
mento de capacidad , dicho Organo,

¢ .- Un dispositivo de descar,a de electrones, provisto

de una cubierta , un circuito oscilatorio encexrado en la

wism, cu,o clrculto oscilatorio comprende un par de placas



b
hall
O

™
N
]

secparadas una de otva y conectedas por medio de una barra que
se prolongue entre ambas, cy,a barra esté provista de sufi-
¢ lente inductancia para resonar con la capacidad existente en-
tre dichas placas,

3.~ La combinacibn, en un dispositivo de deccaxrya de
electrones, de un cdtodo; un Or.ano conductor dispuesto sepa-
radamente dc aquel; un segyundo O6xyano concuctor montado den-

tro de dicho dispositivo de descarea a fin de forxmar un yadia-

dor, cuyo0 Or.ano esté conectado en fovrma conductiva a un ex—

tyemo del primer Oryano y dispuesto para ¥ecibivy electrones
en el otro extremo desde dicho cdtodo, cuy0 Organo primero
tenga un drea de supexficile suficientemente yyrande para impe-—
dir uns veriacibn material de alta frecuencie en el potencial
durante el funcionamiento de dicho dispositivo, y estendo pro-
visto el segundo Organo de inductencia guficiente para rTc30-
nar con la capacidad existente ent®s 1los dos Oryarnos,

4o~ Ln combinacibn, un dlspositivo de descarga de elec—-
trones, consistente en un cadtodo; un electrodo resceptor de
electrones dispuesto separadamente del anterior, ,;, un segun=~
do electrodo receptor de electrones intexpuesto entre el ca-
todo , €1 electrodo receptor de electrones citado en primey
lu,ar; un medio Ge imprimir a los dos slectrodos receptores
de electrones potenciales poritivos con ¥eapecto al cdtodo,
de 1los cuales el potencial iLmpreso al electrodo wecepltor de
electrones, wencionado en segundo lugar, sea suficiente a
atraer 1os electrones procedentes del electrodo receptor de
electranes primeramente citado cuando 10s electrones son emi~
tidos por el cdtodo; un Organo de capacldad Pprovisto de una
zran dxca de superficie, , una conexi®n conductiva entre el

electrodo receptoxr de electrones citado en primey lugar , €1
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or_ano de capaclidad, 1as cusl posea suficliente inductancia pa-

Ya resonayr a alte frecuenciz con la capacidad entye dicho o0»-

«ano de capacidad, el electrodo yecepto¥ de electrones primec-—
ramente cltado , 1a conexibn, siendo el drea Ge dicho Organo
de capacldad suficiente a impedir uns variacibn material de su
potencial a dicha alta frecuencia,

5.~ tn combinacibn, un dispositivo de descarga de e€lec-
trones provisto de un cdtodo; un electrodo weceptor de elec—
trones; un 6ryano radiador dispuesto para soportar al elec-
trodo receptor de electrones en uno de sus extremosy un medio
de mantener el extremo opuesto del Oxyano radiador en poten-—
cilal alterno a tierra; un tercer elemento dispuesto en 1a
proximidad del electyrodo receptor de electrones: un medio de
suministrar al tercer clemento ; al electrodo receptor de elec-
trones potenciales con ¥especto al cdtodo que ten,a tales va=~
lores que el dispositivo en cuestion funcione en una porcion
inestable de su caracteristica ; estando dkspuesto el Or,ano
vadiador en forma que le permita oscilar a alta frecuencia,
con lo que hars quc el potencial del electrodo receplor de
electrones oscile a través del walor corrvespondiente a la por-
cibn inectable de la caracteriatica, con 1o que se mantendwin
oscilaciones de alta fyecuencia en dicho Orgzano radiadow,

6.~ tn combinacifbn, un disposcitivo de descarga de 6lec=
trones, consistenté en una cubierta 4 une pluralidad de elec=
trodos encerrados en dicha cubierta; unos circuitos paras di-
chos electrodos que comp¥endan medios de alimentacibn de co=
rriente, cu,o0s electrodos consistan en un cdtodo, un Organo
yadiador dispuesto para wecibir electrones primarios proce-
dentes del citodo, , un electrodo acicional dispuesto para

recibir los electyones secundarios procedentes del Oryano ra-—



diador, con lo que producird una ¥esistencia ne ativa dentro
del circulto de dicho 6ryano radlador, el cual tendyd tales
constantes que se formsxrdn en &1 oscilaclones que sexrdn ¥adia-
das por el mlsmo bajo la influencia de la ¥esistencla negati-
va caracteristica del circulto del Ory ano radlador,

7e— & combinacldbn, en un generador de oscllaciones, de
un circuilto oscilatorio consistente en un 0¥ ano conductor ¥ri-
oLldo que ten.,s suficlente capacidad de shunt para resonsr con
su Lnductancls a la frecuencile de las o~cilacioncs que se ha-
48 de produclr; un citodo,,,un medlo para enfocar los elec-
trones primarlios emitidos por el cdtodo en uno dr los extre-
mos de dicho or,ano; un 6rgsno adlclonal dispuesto para xeci-
bir los electrones procedentes del Oryano primexsmente citado
cuando dicho 6r ano primero seca bombardeado por los electiro-
nes procedentes del cdtodo, y un medio para suminirtray fuer—
za cléctromotriz a dichos electrodos de un valor tal que se
weneren oscllaclones en el Organo ®igido,

8,-"wejoras en los generadoxes de alta frecuencialf, todo
tal ; conforme se desoribe en la presente memoria la cual
consta de £85 1ineas y a tltulo de ejemplo se Pepresenta en
€l adjunto dibujo.
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